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Resumen del plan: Las interfaces con conductividad electrónica y metálica bidimensional, formadas entre óxidos complejos aislantes en volumen, representan un desafío a nivel de investigación básica a la vez que se espera originen una nueva generación de dispositivos nanoelectrónicos que hagan uso, además, de las propiedades multifuncionales de esta clase de óxidos. En este Plan de Trabajo proponemos el modelado teórico, crecimiento y caracterización de interfaces entre las perovskitas BaBiO3 (BBO) y BaSnO3 (BSO), sistema que presenta un potencial comportamiento metálico bidimensional. Se modelarán mediante cálculos ab-initio las propiedades electrónicas de la interfaz utilizando el código VASP. Trabajaremos con  heteroestructuras BBO/BSO con distintos parámetros de red, de manera de simular distintas tensiones en la interfaz inducidas por el crecimiento epitaxial. Desde el punto de vista experimental, se crecerán por ablación láser asistida por difracción de electrones de alta energía (RHEED) heteroestructuras de BBO/BSO epitaxiales sobre substratos de SrTiO3 y se realizará la caracterización estructural y morfológica de las mismas. Se medirán las propiedades de transporte eléctrico de las interfaces, de manera de correlacionar estos resultados experimentales con las predicciones teóricas. El trabajo teórico se desarrollará mayormente durante el primer cuatrimestre de trabajo, quedando para el segundo cuatrimestre el trabajo experimental.
